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на автореферат диссертации fiмитрия Юрьевича Бутыльского <Исследование
морфологии поверхности ионообменных мембран и ее влияния на
электрохимические характеристики)), представленную на соискание ученой
степени кандидата химических наук по специальности
02.00.05 - электрохимия (химические науки)

Щиссертационная работа Д.Ю. Бутыльского посвящена изучению

особенностей электрохимического поведения ионообменных мембран с различной
морфологией поверхности с целью оптимизация параметров поверхности,

определяюших массообменные характеристики мембран.

В постановке цели и задач диссертационного исследования автор учитывtlJI

досl,игнутый уровень знаний о структуре поверхности мембран, что позволило ему

определить <пробелы>> и слабые стороны классических методов визуаJ,lизации

поверхности мембран. Разработанный способ визуализации морфологии

поверхности на основе N{етода сканирующей электрохимической микроскопии

преJставJяет не только практI.rческ\,ю. но и теоретическую значимость, т.к. в ходе

Ilсс.lе.]ованлlя выявJена корре-lяцtlя \{ежд}, параN{етра}lи электрической и

гео\Iетрической неоднородностеii ионообrtенных rteltбpaH рl распределением скачка

потенl{иапа у их поверхностI{, что, видимо, в далт,нейrrrем булет исполь-аовано для
определенI4я активной плоцади t{оверхности коммерческих образшов мембран.

В работе Д.Ю. Бчтыльского впервые было показано. что на

хронопотенциограммах гетерогенных ионообменных мембран может быть получено

ДВа Переходных времени, хотя это не следует из классической теории Санда и ранее
не предсказывалось расчетами других исследователей.

Результаты, описанные в четвертой и пятой главах, представляют собой
ИССледование влияния геометрической и электрической неоднородностей на

скорость массопереноса и генерации н*/он- ионов. Установлено оптимальное
значение доли электрической неолнородности ионообменной мембраны, которое
близкО К 10 О/о, ПРи формировании непроводящих полос на ее поверхности.
показано, что при формировании геометрической неоднородности в виде волн на
поверхности мембраны наблюдается увеличение скорости массопереноса,

уменьшение скорости генерации H*ioH- ионов и) как следствие, снижение
энергозатрат на электродиализное обессоливание с использование разработанных
мембран. Аналогичный эффект, видимо, может достигаться в определенных

условиях при использовании мембран Neosepta (ЯпОния), которые имеют
волнистость поверхности высотой до 50 мкм, обусловлен.ную наличием
армирующей сетки.



В список работ Д.IО. Бутыльского по теме диссертационного исследования

входят публикации в высокореЙтинговых журналах, индексируемых Scopus и Web

ог science, и устные доклады на российских и зарубежных конференциях

междунаролного уровня.
В качестве пожелания для булущего исследования можно предложить

установить связь между геометрическими параметрами конусообразных пор в

трековых мембранах и характером распределения потенциiша вблизи поверхности

таких мембран. Насколько сильно влияет асимметричность пор и концентраций

омывающего раствора на величину мембранного потенциала?

Исходя из вышесказанного, считаю, что диссертационная работа
Бутыльского !митрия Юрьевича <Исследование морфологии поверхности

ионообменных мембран и ее влияния на электрохимические характеристики))

соответствует всем требованиям п. 9-|4 кПоложения о присуждении ученых
степенеЙ>). \'твержденного Постановлением правительства РоссиЙскоЙ Федерации

от 2.1 сентября 2013 г. ЛЪ 842 (в релакшии Постановления правительства РФ от 2l
аПре-Iя 201б г. N9 335) как завершенная на),чно-ква-чифичированная работа, а ее автор

Д.Ю, Бr'ты_-tьскI.1l.i засlr,жllвает прис\,жJенI,1я чченой степени кандидата химических
на\,к по специfu.Iьности 02.00.05 - э;rектрохр1}Iия,

Апель Павел Юрьевич.
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